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	4.1　分类
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	6　试验方法
	6.1　电学性能
	6.1.1  电阻率
	衬底片的电阻率检测按GB/T 4326规定的方法进行。

	6.1.2  电阻率不均匀性
	衬底片电阻率不均匀性应测试样本的电阻率，电阻率测试点在单晶横截面沿直径方向均匀取5点，即中心取1点，

	6.1.3  载流子浓度
	衬底片载流子浓度检测按GB/T 4326 规定的方法进行测定。

	6.1.4  载流子浓度不均匀性
	6.1.5  霍尔迁移率
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	6.5  外形几何尺寸
	6.5.1  衬底片的直径及允许偏差按GB/T 14140规定的方法进行测量。
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	6.6  表面质量
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	7　检验规则
	7.1　检查和验收
	需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起

	7.2　组批
	7.3　检验项目及规则
	检验项目
	抽样方法
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	检验方法条款号
	电阻率 
	由1根晶锭头和尾部所切各1片，晶片的圆心点、1/2半径点和1/3半径点共取6个样片，头尾片分别检测。
	5.1
	6.1.1
	5.1
	6.1.2
	载流子浓度
	由1根晶锭头和尾部所切各1片，晶片的圆心点、1/2半径点和1/3半径点共取6个样片，头尾片分别检测。
	5.1
	6.1.3
	载流子浓度不均匀性
	5.1
	6.1.4
	霍尔迁移率
	由1根晶锭头和尾部所切各1片，晶片的圆心点、1/2半径点和1/3半径点共取6个样片，头尾片分别检测。
	5.1
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	表面晶向及晶向偏离
	5.2
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	位错密度
	5.3
	6.3

	7.4　检验结果的判定
	若表8中的电学性能、表面晶向及晶向偏离、位错密度检验中有一项检验不合格，则判定该检验批不合格。
	表9中的的项目参考面取向、形状和尺寸及外形几何尺寸、表面质量、平均粗糙度，如其中有任何一项检验不合格


	8　标志、包装、运输、贮存和随行文件
	8.1　标志
	a）产品名称、规格；
	b）产品批号；
	c）产品数量；
	d）生产日期。
	8.1.2  衬底片的外包装箱上应至少有如下标志：
	a）供方名称、地址、电话；
	b）产品名称、规格；
	c）产品数量和净重；
	d）“小心轻放”“防潮”“易碎”“堆叠层数”标志或字样。
	8.2  包装


	8.2.1 单片圆盒
	8.2.2 多片盒
	检验合格的衬底片亦可放置在专用的多片盒内，每个卡塞放置多片清洗干净的衬底（根据客户需求，一般放置25
	8.2.3　外包装箱
	8.3  运输
	8.4  贮存
	8.5  随行文件
	9  订货单内容
	需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出至少以下内容：
	a）产品名称；
	b）产品技术要求；
	c）产品数量；
	d）本文件编号；
	e）本文件中要求在订货单中注明的内容。



